LABORATORIUM - Fizyka
Badanie diod poétprzewodnikowych i prostownikéw diodowych
wykonali: data: podpis: ocena:

1.1. Wprowadzenie.
Charakterystyka statyczna diody potprzewodnikowej w przyblizeniu pierwszego
stopnia jest opisywana funkcjg(1):
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Parametry charakterystyki przewodzenia diody mozna uzyskac¢ bezposrednio z jej
wykresu, tak jak pokazano na Rys. 1.:

U, - napiecie progowe diody,
Re - rezystancja przewodzenia diody.

Napiecie progowe jest parametrem charakterystycznym dla diody, ponizej tego
napiecia prad ptynacy przez diode ma bardzo matg warto$¢. Napiecie progowe diod
germanowych jest rzedu 0,2-0,3[V], diod krzemowych rzedu 0,6-0,7[V].

Rezystancje przewodzenia diody uzyskuje sie z wzoru(2):
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Rys. 1. Przyktadowa charakterystyka diody prostowniczej w zakresie przewodzenia oraz
sposOb wyznaczenia parametrow charakterystyki przewodzenia



Dla diody Zenera napiecie przewodzenia i rezystancje przewodzenia okresla sie
analogicznie, natomiast parametry charakterystyczne dla diody Zenera takie jak,napiecie

Zenera” U, oraz rezystancja dynamiczng I, okredla sie w podobny sposéb, tyle ze w
zakresie zaporowym. Napiecie Zenera moze, zaleznie od typu diody, wynosi¢ 2,4-240[V].

1.2. Pomiar charakterystyk pradowo-napieciowych diody prostowniczej i

Zenera.
Potaczyc¢ uktad wg schem

atu:

T

Al

oV

V|

Zebra¢ charakterystyke dwéch wybranych modeli diody prostowniczej:
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W powyzszym uktadzie zamieni¢ diode prostowniczg na diode Zenera i wykonac te

same czynnosci dla dwdch wybranych modeli diody:
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1.3. Ukilady prostownicze.

1.3.1. Prostownik jednopotéwkowy.
Potaczy¢ uktad wg schematu:
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10 V/1 kHz/0 Deg > 1 k Ohm

Naszkicowaé otrzymane na oscyloskopie przebiegi napieaa wejsciowego i
wyjsciowego:

Na wyjscie ukfadu, réwnolegle z rezystorem podtaczy¢é kondensator o pojemnosci
C, =1uF . Naszkicowac otrzymane przebiegi.

Zmieni¢ pojemnos¢ kondensatora naC, =104F . Naszkicowaé otrzymane przebiegi.



1.3.2. Prostownik dwupotéwkowy z mostkiem Graetza.
Potaczy¢ uktad wg schematu:
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Naszkicowa¢ otrzymane na oscyloskopie przebiegi napiecia wejsciowego i
wyjsciowego:

Na wyjscie uktadu, rownolegle z rezystorem podtaczy¢ kondensator o pojemnosci
C, =1uF . Naszkicowac otrzymane przebiegi.



1.3.3.

1.3.4.
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Opracowanie wynikow.
Wykresli¢ charakterystyki diod w zakresie przewodzenia, okresli¢ napiecie progowe

U, irezystancje przewodzenia R kazdej diody.
Dla diod Zenera dodatkowo wykresli¢ charakterystyki w zakresie zaporowym i
okredli¢ ich ,napiecie Zenera” U, oraz rezystancje dynamiczna I, .

Porownac¢ wybrane modele diod z notami katalogowymi.
Mile widziane dodatkowe wnioski i przemyslenia.



